
全国大学生集成电路创新创业大赛简介









本届大赛共分为14个技术方向，34个企业命题



半导体产业链设计创新方向唯一一个仅限A组的企业命题





参赛对象资格

学历层次
在校专科生、本科生均可报名参加。

核心及相关专业
·核心：集成电路、微电子、电子科学与技术
·相关：电子信息工程、通信工程、计算机科学与技

术、自动化、数学与应用数学、信息与计算科学等

全国七大分赛区

华北赛区
北京/天津/河
北/山东

东北赛区
辽宁/吉林/黑
⻰江

西北赛区
山西/陕西/宁夏/
⻘海/甘肃/新疆/
内蒙古

西南赛区
四川/重庆/云
南/贵州/西藏

华中赛区
河南/湖北/湖
南/安徽/江西

华东赛区
上海/江苏/浙
江

华南赛区：广东/广西/福建/海南/港澳台地区



报名阶段
1月-3月

截止日期3月31日，请务必
在此前完成注册。

校内选拔 (可选)
5月7日前

部分高校组织校内选拔，
请关注本校通知。

初赛提交
5月7日截止

提交完整作品材料，5月进
入专家评审阶段。

分赛区决赛
6月 - 7月

华南 五邑大学
华北 山东大学
东北 哈尔滨工业大学
西南 成都理工大学
西北 西安邮电大学
华东 江南大学
华中 待定

全国总决赛
7月下旬

全国优胜队伍会师，⻆逐
最终大奖。



权益维度 获奖学生权益 获奖带队⽼师权益

升学 / 职称 保研顶格加分、考研/留学强背书 职称评审加分、教学成果支撑

就业 / 教学 名企直通、薪资溢价 教改素材、校企合作、大创项目

技术 / 科研 免费流片、EDA工具支持、投资对接 科研项目入口、横向课题、产学研

荣誉 / 奖励 国家级证书、丰厚奖金、综测加分 优秀指导教师奖、学校专项、评优

资源 / 人脉 ⾏业专家指导、企业内推、IC圈资源 企业合作、学术影响⼒、教学资源



升学与学业：硬核背书

作为A类权威赛事，获奖可获保研顶
格加分。是考研复试和海外留学申
请的强⼒学术背书，助⼒在竞争中
脱颖而出。

就业与职业：名企敲⻔
砖

获奖经历将获得华为海思、紫光展
锐等头部IC企业的优先录用机会。
大幅提升简历含金量，薪资待遇更
具竞争⼒。

技术与资源：前沿赋能

优秀作品可获免费流片支持及EDA
工具授权。直接对接⾏业顶尖专家
指导，并有机会链接优质投资资源。



职称与考核（最关键）

指导学生获奖是职称评审的重要业
绩，可作为教学成果奖的核心支撑，
直接助⼒职业发展晋升。

教学与科研（最落地）

赛题可直接转化为教学案例和科研
项目，促进产学研合作，获取横向
课题资源，丰富教学内容。

荣誉与资源（最直接）

可获得优秀指导教师荣誉，提升在
⾏业内的学术影响⼒，拓展校企合
作与个人发展机会。



初赛阶段

参赛团队需要设计针对MOSFET器件的寄生

电容Ciss、Coss、Crss的测量方案。 提交原

理报告与硬件原理图，完成理论验证。

方案设计 · 原理验证

分赛区决赛
根据初赛提交的测试报告完成切换矩阵的制

作并带到参赛现场，完成测试拓扑搭建、仪

器及软件调试，然后测量在特定频率与偏置

电压下的Ciss、Coss、Crss、Rg参数。 

系统搭建 · 现场测试

全国总决赛

在固定频率，漏源电压变化的情况下实现

C-V曲线扫描功能，并自主设计补偿算法

提升精度。

算法创新 · 精度提升

从理论到实践，层层递进，全面考验综合工程能⼒与创新思维



http://univ.ciciec.com/col.jsp?id=288



http://univ.ciciec.com/col.jsp?id=288



赛题解析视频

提供官方赛题解析视频，由命题
专家亲自讲解，深度剖析赛题难
点与考察重点。

校园⾏活动

走进全国多所高校，开展线下宣
讲与技术交流，面对面解答疑问，
分享备赛经验。

线上直播答疑

定期举办线上直播答疑活动，邀
请⾏业专家和往届优秀选⼿，实
时解答备赛技术难题。

专属交流社群

提供钉钉/微信交流群，方便参赛
团队与命题企业、大赛组委会及
其他队伍互动交流。

钉钉群ID：162255012169



可选样机

支持样机

TH1992 源表

TH2840 精密电桥

标准机

TH511半导体C-V特性分析仪

TH300E集成电路教学实验平台

所有样机均符合同惠电子官方技术规范。标准样机为核心适配硬件，拓展样机按需选择。样机申请请联系业务人员或致电15851963021

■ 高达±210V直流电压、±3.03A直流电流
■ Linux操作系统
■ 四象限精密电源输出
■ 电压源、电流源、电压表、电流表或电阻表五种基本模式
■ 支持直流、脉冲、扫描及列表输出
■ 二极管、三极管、MOS管以及IGBT快速生成常用器件的特性曲线

■ 测试频率：20Hz-2MHz
■  高稳定性和一致性：14个量程配置
■  高功率：信号电平：20V/100mA
      内置直流偏置：±40V/100mA
      内置偏流源：2A
■ DCR电平：20V/100mA（单测DCR）
■ 高速度：双CPU架构，最快达1800次/s的测试速度
■ 四参数测量

支持说明与资源获取

■ 栅极电压VGS：0 - ±40V
■ 漏极电压VDS：0 - ±200V
■ 四寄生参数(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg)同屏测量显示
■ 一体化设计：LCR+VGS低压源+VDS高压源+通道切换+上位机软件
■ 单管器件（点测）、模组器件（列表扫描）、曲线扫描(选件)三种测试方式
■ 标配2通道，可扩展至6通道，可测单管、多芯或模组器件（TH513仅1通道）
■ CV曲线扫描、Ciss-Rg曲线扫描

支持实验
■ 肖特基势垒特性及杂质的测量
■ 电阻式传感器的工作原理与测量
■ 场效应晶体管直流参数测试
■ PN结直流特性测试及PN结参数的变温测试
■ 双极型晶体管直流参数的测量
■ MOS器件静态特性测试分析
■ MOS器件CV特性测试
■ MOS器件动态开关特性测试
■ 集成运放特性分析测试



全国总决赛企业大奖 / 一等奖核心成员

享受“免笔试+免面试”特权，直接发放录用offer，一步到位。

全国总决赛二、三等奖核心成员

享受“免笔试”特权，直接进入技术面试环节，优先录用。

其他获奖成员
简历优先筛选，享受校招绿色通道，同等条件下优先录用。



谢谢！


